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Новые стеклообразные материалы в многовариантных сочетаниях 
М2О—«хОу с двуокисью германия представляют практический и тео­
ретический интерес. Стекла, содержащие ОеО2, перспективны для по­
лучения новых материалов, применяемых в оптике и квантовой элек­
тронике [1].

В настоящей работе определены области стеклообразования в си­
стемах Ыа2О—РхОу—ОеО2 (К = Ы, К, РЬ, Сэ, В, Б։, Р).

Синтез стекол этих систем проводили в силитовой электрической 
печи в корундовых тиглях. Шихту рассчитывали для получения 1 г, в 
некоторых случаях 10 г стекломассы. Температура плавления в зави 
симости от состава стекла варьирует от 1100 до 1450°. Время плавки 
30 мин. Расплав охлаждали в воздухе и визуально оценивали стекло- 
образование и кристаллизацию. В ИК спектрах исследуемых стекол 
полос поглощения, характерных для связей А1-О, не наблюдается [2], 
т. е. заметной диффузии А120з в расплаве не обнаружено.

Для синтеза применены карбонаты щелочных металлов марки 
«х.ч.», «ос. ч.> и окислы марки «ч.д.а.», «ос.ч.»

Границы стеклообразования в двойных системах и Ыа2О—ОеО2 
соответствуют данным работ [3—5].

Области стеклообразования в трехкомпонентных системах, в за­
висимости от процентного содержания отдельных компонентов, приве­
дены в таблице.

На концентрационных треугольниках (рис.) представлены графи­
ческие границы кристаллизующихся расплавов.

В системах 1Ча2О—Р։О—ОеО2 область стеклообразования увели­
чивается в ряду Ы+ -» К+ —■ Сз+. Исключение составляет РЬ+. Об­
ласть стекол в системе №։О—РЬ2О—ОеО, меньше, чем в К'а։О— 
К։О—ОеО2. По-видимому, это обусловлено тем, что при одинаковых 
мольных концентрациях К2О и РЬ2О соотношение [ОеОв]/[ОеО4] в 
системах с РЪ։О выше, чем с К2О. т. е. в первом случае образуется 
больше «октаэдров [ОеО]„ чем во втором.
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Таблица

Системы
Пределы содержания компонентов, мол.

GeO, Na։O LljO KjO Rb,0 Cs։O B։o3 siOj P,O։

Na jO—Li j О—GeOj 35-100 0-55 0-35 — — — — — —

Na։O—KjO—GeO։ 35-100 0-55 — 0-45 — — — — —
Na։O—RbjO—GeO։ 35-100 0-50 — — 0-35 — — — —
Na։O—CsjO—GeOj 25-100 0—55 — — — 0-60 — — —
Na։O—BjO3—GeOj 0-100 0-60 — — — — 0-100 — —
Na,0 -SlOj -GeOj 0-100 0-55 — — — — — 0-100 —
NfljO—P2O5-GeOa 0-100 0-75 — — —

1
— — 0—100

Вышеизложенное подтверждается при сравнении ИК спектров сте­
кол систем КгО—СеО2 и КЬ2О—ОеО2 [6].

Рис Границы стеклообразования в системах Na։O—RxOy— GeOJ։ мол. %.

Зависимость величин областей стеклообразования от ионного ра­
диуса щелочного модификатора установлена и для других типов сте­
кол [4, 5].

В системах Р,ОУ—ОеОг (К = В, 51, Р), где присутствуют 
два типа стеклообразователя, наблюдается расширение областей 
стеклообразования. Синтезированные стекла этих систем более устой­
чивы.
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